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摘要(译)

一种有源矩阵有机发光二极管，包括有机发光二极管部分。有机发光二
极管部分包括：底层，具有顶表面和底表面;第一电极层，其沉积并图案
化在底层的顶表面上，使得底层的至少一部分被暴露，其中沉积的第一
电极层包括顶表面，底表面和设置在顶部和底部之间的侧壁在表面上，
侧壁位于底层的暴露部分附近;钝化层沉积在底层的暴露部分和第一电极
层的周边区域上，使得钝化层覆盖第一电极层的侧壁和周边区域;沉积在
钝化层和第一电极层的非周边区域上的透明导体层;和沉积在透明导体层
上的第二电极层。
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